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NXPのRapidRF Smart LDMOSフロントエンド・デザインは、高効率RFパワー・アンプ、リ
ニア・プリドライバ、T/Rスイッチ付きRx LNA、およびサーキュレータとの統合をコンパクト
なフットプリントで実現しています。また、パワー・アンプ・パッケージにバイアス・コント
ローラと温度センサが含まれるようになりました。これらのデザインには、DPDフィードバック
用のカプラが組み込まれ、デジタル・プリディストーションで使用されます。

RapidRFリファレンス・ボードは、アンテナで2.5～8ワット (34～39 dBm) の平均送信電力を必
要とする5G無線ユニットに最適です。複数の周波数帯域に共通のPCBレイアウトを使用するこ
とで、設計と製造の両方が簡素化され、市場投入までの時間が短縮されます。



RapidRF Smart LDMOSフロントエンドのブロック図 Block Diagram

View additional information for RapidRF Smart LDMOSフロントエンド・デザイン.
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